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文章摘要：
本文介绍了场发射高分辨电子显微像的图像处理原理,用300 kV场发射电子显
微镜的参数模拟了GaN完整晶体和缺陷晶体结构模型的显微像.经过处理的显微
像上能够分辨间距为0.112nm的Ga和N原子,并能显示N原子空位.
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